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摘要(译)

制造液晶显示器，其具有以栅格形状布置的总线，耦合到总线的开关元
件，以及设置在通过涂覆形成的层间绝缘膜上并且与开关元件耦合的像
素电极。在制造液晶显示器时，当在通过涂覆形成的层间绝缘膜上形成
透明导电膜时，将基板的温度控制为100℃-170℃。在另一个实施例中，
当透明时在非加热条件下在层间绝缘膜上形成导电膜，将氧气流速比设
定为1％或更低，并在形成膜之后进行退火。因此，当在层间绝缘膜上蚀
刻ITO膜时，不会产生蚀刻残留物。此外，可以均匀地降低ITO膜和下层
金属之间的接触电阻，并且可以避免显示缺陷。
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